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Доменная электрическая неустойчивость в полупроводниках.
В. Л. Б о н ч - Б р у е в и ч ,  И. П. З в я г и н ,  А. Г. М и р о н о в,. Глав­
ная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 
1972 г.

Книга посвящена изложению современных представлений о до­
менной электрической неустойчивости, возникающей при определен­
ных условиях в полупроводниках с горячими электронами. Это яв­
ление, открытое и исследованное в последние семь лет, вызывает 
широкий интерес как в связи с возможными практическими приложе­
ниями (генераторы Ганна и т. п.), так и в принципиальном отноше­
нии: речь идет здесь о поведении существенно неравновесной макро­
скопической системы. В книге рассматриваются механизмы, ответ­
ственные за возникновение электрических доменов и токовых 
шнуров, сообщаются необходимые сведения из теории горячих элек­
тронов в полупроводниках (в том числе и пространственно неодно­
родных), подробно излагаются основы теории доменов и шнуров. 
В частности, изучается флуктуационная и статическая устойчивость 
полупроводника с горячими электронами, причем даются явные кри­
терии абсолютной и конвективной неустойчивости применительно 
к рассматриваемой системе. Исследуются статические неоднородные 
распределения электрического поля («статические домены»); ре­
шается задача о стационарном движении доменов и шнуров; вычис­
ляется импеданс образца, содержащего покоящиеся или движущиеся 
домены или токовые шнуры. Одна глава посвящена физике звуко­
электрических доменов, возникающих в условиях усиления звука 
электронным потоком в полупроводниках — пьезоэлектриках. Дается 
сравнение теории с опытом. .

Книга рассчитана на научных работников и студентов-физиков 
(теоретиков и экспериментаторов), а также на радиоинженеров, ин­
тересующихся полупроводниковой электроникой.
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